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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее пособие написано на основе курса лекций "Методы 
исследования полупроводников". Ограниченный объем пособия не 
позволил включить материалы всего курса лекций. В частности, авто-
ры были вынуждены исключить ряд численных примеров, иллюстри-
рующих некоторые особенности термодинамики гетерогенных равно-
весий. Данное пособие состоит по существу из шести частей. 

Первая часть посвящена рассмотрению роли методов исследова-
ния полупроводников и различных материалов в технологии микро-
электроники. 

Во второй части излагаются принципы термодинамических ме-
тодов исследования материалов электронной техники, рассматривают-
ся теоретические основы этих методов, некоторые особенности поста-
новки эксперимента, а также обработка результатов экспериментов и 
подход к их трактовке. Эта часть представляет особый интерес в связи 
с развитием методов компьютерного расчета сложных гетерогенных и 
гомогенных равновесий с целью создания новых технологических пу-
тей синтеза материалов микроэлектроники,   эпитаксиальных структур 
и оптимизации и совершенствования существующих. 

Следует отметить, что в части пособия, касающейся   термоди-
намических методов исследования, авторы специально не придержи-
вались принятой в настоящее время системы единиц СИ, так как в тер-
модинамике она создает ничем не оправданные затруднения в расчете 
равновесий на основе уравнения изотермы Вант-Гоффа.  Этот расчет 
основан на использовании величин стандартной Гибса GΔ . Эта вели-
чина может быть легко получена из уравнения изотермы Вант-Гоффа 
только в том случае, если давление будет измерено в атмосферах, что 
позволит   выразить давление при стандартных условиях в простом 
единичном виде (любое .1атмPi = ). 

Авторы используют в пособии как равноправные тепловые еди-
ницы калорию и джоуль, поскольку современная справочная литерату-
ра и текущая периодика используют обе эти тепловые единицы. 
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